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(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THUỶ TINH LỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN 
XUẤT VẬT PHẨM THUỶ TINH

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thủy tinh lỏng có thể làm giảm độ trễ 
trong quá trình nấu chảy các nguyên liệu thủy tinh. Phương pháp sản xuất thủy tinh lỏng 
này là phương pháp sản xuất thủy tinh lỏng có thành phần thủy tinh, trong đó SiO2 ít nhất 
là 50%mol, Al2O3 ít nhất là 5%mol, và tổng Li2O, Na2O và K2O ít nhất là 5%mol, bằng 
cách nấu chảy hỗn hợp nguyên liệu thủy tinh chứa cát silic oxit, nhôm oxit và nguồn kim 
loại kiềm, trong đó cát silic oxit có mặt sao cho D90 ít nhất là 450 μm và mức chênh lệch 
giữa D90 và D10 ít nhất là 350 μm, và nhôm oxit có mặt sao cho D90 tối đa là 200 μm và 
trong phân bố dung tích lỗ trong khoảng đường kính lỗ từ 0,004 đến 5 μm như được xác 
định bằng xốp kế thủy ngân, tỷ lệ dung tích đường kính lỗ nằm trong khoảng từ 0,1 đến 5 
μm ít nhất là 60%.
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